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2. The crystal structure of near-surface layers of Gd3Ga5O12 single crystals implanted by Нe+ ions

Реферат:
1. В роботі проаналізовано закономірності перебудови кристалічної структури іонно-імплантованих
приповерхневих шарів монокристалів гадоліній-галієвих гранатів (ГГГ) у залежності від величини дози
імплантації іонами Не+; проведено ідентифікацію основних типів ростових і радіаційних дефектів та
визначені їх кількісні характеристики. Показано, що основними типами складних радіаційних дефектів є
дислокаційні петлі. Проаналізовано процеси, які відбуваються в приповерхневих імплантованих іонами Не+
шарах монокристалів ГГГ при їх природному старінні. Виявлено, що процес природного старіння
приповерхневих шарів ГГГ характеризується двома етапами. Встановлено, що стан приповерхневих
порушених шарів у площині пластин імплантованих іонами Не+ монокристалів ГГГ є повністю напруженим.
Досліджено вплив іонного опромінення на механічні властивості порушених приповерхневих шарів



монокристалів ГГГ.

2. The regularities of the crystal structure of ion-implanted near-surface layers of gadolinium-gallium garnet
(GGG) single crystals depending on the dose implantation by He+ ions are analysed in this paper; the main types of
radiation defects are identified and their quantitative characteristics are determined too. It is shown that the main
types of complex radiation defects formed in the surface layers of GGG single crystals at He+ ion implantation are
the dislocation loops. The processes occurring in near-surface layers of He+-implanted GGG single crystals at
their natural aging are analysed. It is shown that the natural aging process of He+-implanted layers of GGG single
crystals are characterized by two stages. It is determined that the state is completely strained in the plane of ion-
implanted GGG single crystals. The effect of ion irradiation on their mechanical properties is shown.
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